120]5' TRANZISTORY ® NE VYKONOVE

KD 4348 NPN — PRO VSEOBECNE POUZITI

MNPN — TPAH3WCTOP AN OBWErQo NPUMEHEHWMA e NPN— GENERAL-PURPOSE TRANSISTOR e NPN-—TRANSISTOR FUR

UNIVERSALBENUTZUNG

Kiemikové tranzistory NPN, vyrobené technologii MESA s epitaxni bazi,
vhodné pro nf zesilovate vykonu, spinani velkych proudd bez naroku na

rychlost.

Kovové pouzdro se dvéma kolikovymi vyvody ve sklenénych prichodkach.

Kolektor vodivé spojen s pouzdrem.
Hmotnost: max. 22 g.

*) U cinovanych wvyvodli se
pripousti max. 1,8 mm.
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**) Méfi se wve vzdalenosti —EH -
1,5 mm od pouzdra. 2 .
' | HEHE
Mezni hodnoty: B, =25°C
Napéti kolektor — baze Ueso max. 140 v
Napéti kolektor — emitor Useo max. 120 v
Uge =—1,5V Usey max. 140 v
Napéti emitor — baze Usso max. 10 v
Proud kolektoru') I max. 10 A
Proud kolektoru impulsni') lew max. 30 A
Proud baze ke max. - A
Ztratovy vykon celkovy') P, max. 120 w
Teplota pfechodu D, max. 200 °C
Rozsah skladovacich teplot') By min.—max. —=55...+155 C
Charakteristické udaje: ftr, = +85°C
Zakladni hodnoty staticke: min.—max.
Zbytkovy proud kolektor — emitor
Upe =100 V keeo <10 mA
U =120V, Upe =—1,5V keeu <2 mA
Zbytkovy proud emitor — baze \
Ugg = 10 V ko <5 mA
Prirazné napéti kolektor — emitor?)
=0,1A, Uge=—15V Ueey 2140 Vv
Proudovy zesilovaci ginitel®)
“Uge=4V, =5A Ry 15...60
Uge=4V, L=10A ho e 210
Saturacni napéti kolektor — emitor
L=10A =125A Ure sar <20 vV
.=5A lk=05A Ure sa: <1,0 vV
Napéti baze — emitor®)
lo=5A Uy =4V Use <20 Vv




